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e,

Werter Kunde!

|lhrem Wunsche entsprechend haben wir das im Rahmen unserer Aufgaben-
stellung zu handelnde Programm elektronischer Bauelemente nach Erzeugnissen,
Herstellern und Planpositionen zusammengefaBt.

Nach dieser Ubersicht bitten wir Sie, entsprechend der ,,Neuordnung der
E . F/E-Versorgung” lhre Auftrége fir Forschungs- und Entwicklungsbedarf
- nach Lieferbetrieben getrennt in 3facher Ausfertigung bis zur Herausgabe
des Vordruckes WZM an uns einzureichen. lhre Auftrége miissen die ge-
naue Typenbezeichnung und das Entwicklungsthema beinhalten, fir die die

elektronischen Bauelemente bestimmt sind. Wir bendtigen diese Angaben
] : zur ordnungsgemdBen Durdhfithrung unserer Aufgaben geméB der Ver-
‘I‘ fiigung des Ministers fiir Elektrotechnik und Elektronik. Auftrdge, die
| keine Entwicklungsthemen-Nr. tragen, werden zuriickgesandt.
Diese Ubersicht umfaBt nur Erzeugnisse aus der Produktion der Betriebe
der DDR.

AuBerdem umfaBt unser Versorgungsprogramm an elektronischen Bau-

elementen auch solche Erzeugnisse aus Importen, fir die in der jahrlich
neu erscheinenden Bilanznomenklatur unser (ibergeordnetes Organ, die

VVB Bauelemente und Vakuumtechnik, bilanzierungspflichtig ist.

In diesem Bedarfsfall ist uns ein Technofonds-Antrag (TFA) mit einer zu-
satzlichen 5. Kopie getrennt nach Bauelementtypen und Herstellerbetrieben
einzureichen sowie ein Fragespiegel fiir elektronische Bauelemente gemdB
Anlage zu beantworten. Im Interesse einer schnelleren Bearbeitung ist in
Spalte 3 des TFA die Planpositionsnummer gemaB der jéhrlich neu er-
scheinenden Bilanznomenklatur mit anzugeben.

Der TFA muB in Spalte @ von dem dbergeordneten Organ des Antrag-
stellers durch Unterschrift und Stempel bestdtigt sein. Der VEB Elektronik-
handel priift und bestdtigt die Notwendigkeit des Importes in Spalte 8
des TFA. Die Realisierung der Importbestellungen erfolgt entweder iber
die Zentralstelle fiir Forschungsbedarf-oder iiber uns durch das zustdndige
AuBenhandelsunternehmen.

gez. Bornkessei
Betriebsdirektor




Versorgungsprogramm des VEB Elektronikhandel

Erzeugnis Hersteller Planposition

Erzeugnis Hersteller Planposition Kondensatoren 27 68 200
- Durchfihrungs-Kendensatoren Ko. Gera
Selengleichrichter 27 46210 Funkentstér-Kondensatoren
Selengleichrichter in Freiflachenbauart GG MeB-Kondensatoren
HS-Gleichrichter in GieBharzausfihrung Metallpapier-Kondensatoren
HS-Cleichrichter in Rohrform Lackfilm-Kondensatoren
Selen-Pillen-Gleichrichter HV-Elektrolyt-Kondensatoren
Gehor-Schutz-Gleichrichter NV-Elektrolyt-Kondensatoren
Selen-Flach-Gleichrichter Papier-Kondensatoren
Kraftfahrzeug-Kondensatoren Ko. Freib.
Ge- und Si-Gleichrichter tiber 1 A 27 46220 Mt Botiche ot i
Germanium-Gleichrichterdioden bis 10 A HWF Kunststoffolie-Kondensatoren %o Gl
Silizium-Gleichrichterdioden bis 10 A
Silizium-Gleichrichterdioden bis 200 A
Kontaktbauelemente 27 68 300
Widerstande 27 68100
Gehauseschalter und Drehumschalter EGG
Glanzkohle-Schicht-Widersténde WBN B
Metall-Schicht-Widersténde Kicinstifenschalter
UKW- und UFH-Widersttinde HF-Mehstellenschalter
Hochstohm-Schicht-Widersténde Eipalha o el B
Hochlast-Widerstande Tasten- und Klinkstreifen
Schichtdreh-Widerstande einfach ohne Schalter Elrado Rilcdotsicheringshalter
Schichtdreh-Widersténde einfach mit Schalter ‘, Sicherungsleiste mit Blitzschutz
Schichtdreh-Widerstande zweifach ohne Schalter h Sl :
_ . i : ] } gnaltrennstreifen
Schichtdreh-Widersténde zweifach mit Schalter Mini :
S . \ atursteckverbindungen
Draht-Widersttinde lackiert EGG o Réhrenfassungen und -sockel Eirado
Draht-Widerstande unlackiert FRle o e
Draht-Widerstande glasiert i und: NEStede idin e NELE
Draht-Widerstande zementiert Breliohate z i
Drahtdreh-Widerstande : i
Steckerleisten Zeibina
Hochlastdrahtdreh-Widerstande :
. : Feder- und Messerleisten Uhlmann
MeBdrahtdreh-Widersténde Kabelsteckverbindungen
Draht-Widersténde einstellbar
Lautstarkeregler
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Erzeugnis

Hersteller Planposition

Gedruckte Leiterplatten
Dioden

Universal-Dioden
Dioden-Péarchen und Quartette
Golddraht-Dioden

Dioden mit hohem Spernwiderstand

Schalt-Dioden
Héchstfrequenz-Dioden

Zener-Dioden mit kleiner Leistung

Siliziumfléchen-Dioden
Kapazitatsvariations-Dioden
Foto-Dioden

Tunnel-Dioden
Si-Leistungs-Zener-Dioden

Transistoren

Ge-NF-Transistoren
Ge-HF-Transistoren
Ge-Schalttransistoren
Si-npn-Planartransistoren
Si-npn-Planar-Epitaxietransistoren

Ge- und Si-Gleichrichter

Ge-Cleichrichter-Dioden bis 1 A
Si-Gleichrichter-Dioden bis 1 A

EGG 27 68 500
27 68 610
WF
HWF
27 68 620
HWF
2768630
HWF

Erzeugnis

Hersteller

Planposition

Empfénger-Rshren
Dioden-Trioden

Verbund-Rohren

Pentoden, Heptoden

Gleichrichter-Réhren
Abstimmanzeige-Réhren
Spanngitter-Réhren
Batterie-Rohren

sonstige Empfanger-Réhren

Technische Réhren
Mikrowellentrioden
HS-Gleichrichter-Rhren
Magnetrons- und Sperr-Réhren
Wanderfeld-Réhren

Langlebensdauer-Rshren

Subminiatur-Réhren
Elektrometer-Rohren
sonstige Réhren

Senderdhren
Ausgangsleistung 1 u. 10 KW
Ausgangsleistung 100 KW
Verstarker-Rahren
UKW-Sende-Réhren

Klystrons
Metallkeramik-Rshren

sonstige Sende-Réhren

WEF
FWE
RWN
FWE
RWN
WF
FWE
RWN
FWE
RWN
FWE
RWN
WF
RWM

WF
RWR
WF

WF
FWE
RWN
RWN
FWF
RWM
WF

RWR
WF
RWR
WF
WEF

2782 310

2782 320

27 82:280)
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Erzeugnis

Hersteller

Planposition

Bild-Wiedergabershren

Bildrohren
Einstrahl-Oszillografen-Rhren
Zweistrahl-Oszillografen-Rohren

Gasentladungsrshren

Miniatur-Stabilisatoren
Thyratrons

Miniatur-Thyratrons
Rauschdioden

Bildaufnahmershren

lkonuskope
Endikons
Orthikons

Magnetonmechanische Filter

WFE
FWE

WF

WF

WBN

27 82 440

Katalog und Prospektmaterial zu beziehen durch:

(RWR)
(WBN)

(Elrado)
(EGG)
(MuF)

(Ko. Gera)
(Ko. Freib.)
(Ko. Gérlitz)
(Febana)

(Uhlmann)

Zeibing

VEB Halbleiterwerk, 12 Frankfurt/Oder, Potsdamer Str. 1-3

VEB Cleichrichterwerk, 7805 GroBréschen, Karl-Liebknecht-Str. 1
VEB Werk fiir Fernsehelektronik, 116 Berlin, OstendstraBe 1-5
VEB Funkwerk, 50 Erfurt, RudolstraBe 47

VEB Rshrenwerk, 642 Neuhaus, Thomas-Mann-Str. 2

VEB Rshrenwerk, 57 Mihlhausen, Eisenacher StraBe 40

VEB Rohrenwerk, 682 Rudolstadt, RéntgenstraBe 2

VEB Werk fir Bauelemente der Nachrichtentechnik, 153 Teltow,
Ernst-Thalmann-Str. 10

VEB Elektro- und Radiozubehsr, 8211 Dorfhain, TalstraBe 17
VEB Elektrogeratewerk, 9163 Gornsdorf, Karl-Marx-StraBe 147

VEB Mechanik und Feinwerktechnik, 8245 Glashiitte,
August-Bebel-Strae 9-11

VEB Kondensatorenwerk, 65 Gera, ParkstraBe 1
VEB Kondensatorenwerk, 92 Freiberg, SilberhofstraBe 80
VEB Kondensatorenwerk, 89 Gérlitz, UferstraBe 5-6

PGH Feinmechanische Bauelemente fir die Nachrichtentechnik,
50 Eifurt, StraBe der Einheit 23 a

C. A Uhlmann KG, Bauelemente der Nachrichtentechnik,
9163 Gornsdorf, Karl-Marx-StraBe 147

Zeibina, Plast-Erzeugnisse (mit staatl. Beteiligung), 8019 Dresden,
TeuteburgerstraBe 14



Pypenart: /o el s Bl S e Ol S
(z B Si-Planar-Trans.)

Fragespiegel fiir ,elektronische : =
Balalcmente. (BE) Planpositionsnummer

*) Zutreffendes unterstreichen Position; 1 2 3
Entwicklungsbetrieb/Stelle: : Type:
Ubergeordnetes Organ (z. B. VVB): ‘
Bezeichnung des Themas Z 1. Hersteller
und Themennummer: Themanait®) \%\/% J o
: 2. Herstellerland:
1. Leistungsstand und Termin, wann die ge- | Stufe! S
forderten BE benstigt werden: Quartal:
. hl der BE i
2. Geplante AbschluBleistung und Endtermin | = Stufe: 3 Anzé &l A ZLf-
e B S entwickelnden Erzeugnis:
3. Ergibt die Entwicklung ein verkaufs- ja | nein o

4, Benennung der
Schaltung wo das BE
eingesetzt werden soll:
(z. B. bistab.
Multivibrator)

fahiges Erzeugnise?)

4. Name des Fertigungsbetriebes?

5. Vorgesehener Fertigungsbeginn? Termin:

6. Zu erwartende Fertigungs-Stiickzahl des

Erzeugnisses als Jahresmittelwert Stiick:
der ersten 3 Jahre?

5. Charakt. Parameter
der Schaltung, die den
Import des BE ver-

7. Ist ein Export des zu entwickelnden e
ja / nein

Erzeugnisses zu erwarten? ) : langen:
8. In welches Wirtschaftsgebiet®) und wel- SW / KW 1 z.B:Pc > 400 mW
ches Land ist ein Export des Erzeug- e . ! t1 = 200 Mz
nisses vorgesehen? : f‘ Ucpo > 40 V
9. lst die Patentsituation zu den Schaltungen : 2 ] Jc > 200mA ‘
die geforderten BE eingesetzt werd ek ;
\gok 5 gee* Sl Anmerkung: Sind noch mehrere Positionen im Technofonds-Antrag angezogen,
Ie el e : so ist diese Aufstellung entsprechend zu erweitern.
10.Ist eine Patentverletzung der Schaltung ¢
wo die geforderten BE eingesetzt werden ja / nein SRR N
sollen bekonm?*) Ort Datum Stempel der Dienststelle Unterschrift
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